
Si PINフォトダイオード

S5972S5971 S5973シリーズ

高速応答のフォトダイオード 
(S5973シリーズ: 1 GHz)
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構成／絶対最大定格

電気的および光学的特性

S5971, S5972, S5973シリーズは、可視～近赤外用の高速Si PINフォトダイオードです。低バイアスにて優れた広帯域特性

を実現しており、光通信の他、高速測光などに最適です。また、S5973シリーズには光ファイバとの結合効率が高いミニ

レンズ付のS5973-01、紫色レーザ検出に最適な紫色高感度のS5973-02があります。

高速応答
S5971       : 100 MHz (VR=10 V)
S5972       : 500 MHz (VR=10 V)
S5973シリーズ : 1 GHz (VR=3.3 V)
低価格

高感度
S5973-02: 0.3 A/W, QE=91 % (λ=410 nm)
高信頼性

光ファイバ通信

高速光計測

紫色レーザ検出 (S5973-02)

特長 用途

型名
外形

寸法図/
窓材*1

パッケージ 受光面サイズ 有効受光面積
絶対最大定格

逆電圧
VR Max.

許容損失
P

動作温度
Topr

保存温度
Tstg

(mm) (mm) (mm2) (V) (mW) (°C) (°C)
S5971

(1)/K
TO-18

φ1.2 1.1

20 50 -40 ～ +100 -55 ～ +125
S5972 φ0.8 0.5
S5973

φ0.4 0.12S5973-01 (2)/L
S5973-02 (3)/K
注) 絶対最大定格を一瞬でも超えると、製品の品質を損なう恐れがあります。必ず絶対最大定格の範囲内で使用してください。

型名

感度波長
範囲
λ

最大
感度
波長
λp

受光感度
S

(A/W)

短絡
電流

Isc
100 lx

暗電流
ID

暗電流
の

温度
係数
TCID

遮断
周波数

fc

端子間
容量
Ct

f=1 MHz

雑音等価電力
NEP

VR=10 V
λ=λp

λp
660
nm

780
nm

830
nm

(nm) (nm) (µA)
Typ. 
(nA)

Max. 
(nA) ( 倍 /°C) (GHz) (pF) (W/Hz1/2)

S5971 320 ～ 1060 900 0.64

0.44
0.55

0.6 1.0 0.07*3 1*3

1.15

0.1*3

3*3 7.4 × 10-15

S5972

320 ～ 1000

800 0.57 0.55 0.42 0.01*3 0.5*3 0.5*3 3.1 × 10-15

S5973
760

0.52 0.51 0.47
0.09

0.001*4 0.1*4 1*4 1.6*4 1.1 × 10-15 *4

S5973-01 0.42
S5973-02 0.45 0.3*2 0.42 0.37 0.07 1.9 × 10-15 *2 *4

*1: 窓材 K: 硼珪酸ガラス, L: レンズ型硼珪酸ガラス
*2: λ=410 nm
*3: VR=10 V
*4: VR=3.3 V
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分光感度特性

周波数特性

感度の温度特性

遮断周波数－逆電圧
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暗電流－逆電圧

ファイバ結合特性 (S5973-01)

端子間容量－逆電圧

X, Y方向 Z方向

100 fA

1 pA

10 pA

100 pA

0.1 1

 (V)

(Typ. Ta=25 °C)

10 100

S5971

S5972

S5973

 (
A/

W
)

X, Y (mm)

(Typ. Ta=25 °C, λ=780 nm,  NA=0.2)

Z

Y

X

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
-0.8 -0.4 0 +0.4 +0.8

( 50 µm)

=780 nm LD
Z=0.5 mm

1 pF

10 pF

100 pF

0.1 1

 (V)

(Typ. Ta=25 °C, f=1 MHz)

10 100

S5971

S5972

S5973

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0.2 0.5 1 2 5 10 20

Z

Y

X

( 50 µm)

 =780 nm LD
X, Y= 0 mm

 (
A/

W
)

 Z (mm)

(Typ. Ta=25 °C, λ=780 nm,  NA=0.2)

KPINB0161JA

KPINB0088JA

KPINB0162JA

KPINB0089JA



Si PIN フォトダイオード S5971, S5972, S5973シリーズ

4

外形寸法図 (単位: mm)
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KPINA0023JA

(1) S5971, S5972, S5973

(3) S5973-02

(2) S5973-01
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